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Рассмотрена работа специализированного стенда с улучшенными
технико-экономическими характеристиками для эквивалентных испытаний симметрично
управляемых тиристорных вентилей, используемых в статических VAr компенсаторах.
Силовая часть стенда оснащена традиционным низковольтным токовым контуром и
энергоэффективным высоковольтным колебательным контуром, выполненным в виде
последовательного резонансного инвертора по полумостовой схеме. На основе анализа
структурной схемы стенда и схем замещения его контуров с испытуемым вентилем
получены аналитические выражения для описания электромагнитных процессов,
протекающих в контурах, определены параметры стенда, необходимые для проведения
испытаний вентилей в эквивалентном режиме и выявлены оптимальные алгоритмы
управления стендом. Разработаны рекомендации по испытанию вентилей
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тиристорно-управляемых реакторов и приведены результаты натурных исследований при
заданных параметрах вентиля и стенда. Библ. 6, рис. 5.
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Розглянуто роботу спеціалізованого стенда із покращеними техніко-економічними
характеристиками для еквівалентних випробувань симетрично керованих тиристорних
вентилів, які використовуються в статичних VAr компенсаторах. Силова частина стенда
оснащена традиційним низьковольтним струмовим контуром і енергоефективним
високовольтним коливальним контуром, виконаним у вигляді послідовного резонансного
інвертора за напівмостовою схемою. На основі аналізу структурної схеми стенда і схем
заміщення його контурів з випробуваним вентилем отримано аналітичні вирази для опису
електромагнітних процесів, що протікають у контурах, визначено параметри стенда,
необхідні для проведення випробувань вентилів у еквівалентному режимі, та виявлено
оптимальні алгоритми управління стендом. Розроблено рекомендації щодо
випробовування вентилів тиристорно-керованих реакторів і наведено відповідні
результати натурних досліджень у разі заданих параметрів вентиля і стенда. Бібл. 6, рис.
5.
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